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Sposéb wytwarzania tellurku kadmu

1

Przedmiotem wynalazku jest sposéb wytwarza-

nia tellurku kadmu w postaci drobnokrystaliczneg_o
proszku stosowanego do produkcji elementéw poi-
przewodnikowych czulych na promieniowanie pod-
czerwone.
" Znane s3 sposoby otrzymywania drobnokrysta-
licznych chalkogenk6w to jest siarczkow, selenko6w
lub tellurkéw metali takich jak na przyktad kadm,
cynk, oléw itp.

Jeden z tych sposobéw polega na wytrgcaniu
chalkogenk6w z roztworu soli odpowiednich me-
tali dzialaniem gazowego chalkogenowodoru. Inny
znany sposéb polega na strgcaniu chalkogenk6w
z roztworéw odpowiednich soli dzialaniem chal-
kogenku amonu lub potasu. Potrzebny w tym celu
chalkogenek amonu lub potasu otrzymuje sig przez
redukcje sproszkowanego chalkogenu (siarki, se-

lenu, telluru) pylem glinowym w $rodowisku wo-

dy amoniakalnej, lub cynkiem w roztworze wodo-
rotlenku potasu. .

Zwigzki uzyskane tymi sposobami zanieczyszczo-
ne sg ubocznymi produktami dysocjacji i utlenia-
nia chalkogenowodoru badz tez chalkogenku amo-
nu a takie produktami utleniania i hydrolizy wy-
traconego chalkogenku i dlatego nie pozwalajg
otrzymaé fotooporniké6w o dobrych wtasciwosciach,
gdyz na skutek powstawania produktéw ubocz-
nych otrzymany produkt gléwny nie wykazuje
sktadu iloSciowego odpowiadajgcego teoretyczne-
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mu. Dotyczy to zwlaszcza sposobéw otrzymywania
selenk6w oraz tellurkéw, ktérych sklad znacznie
odbiega .od teoretycznego.

Znany jest réwniez spos6b otrzymywania tellur-
ku kadmu na drodze bezpoSredniej syntezy, przez
stapianie oczyszczonego kadmu i telluru wzietych
w odpowiednich proporcjach, jednakze tym sposo-
bem uzyskuje sie tellurek kadmu w postaci twar-
dej polikrystalicznej, masy, ktérg nastepnie nale-
zy rozdrobnié co najczeScie] jest zwigzane z wpro-
wadzaniem zanieczyszczen zmieniajgcych mnieko-
rzystnie wlasno$ci fotoopornikéw wytwarzanych
przy uzyciu takiego materiatu,

Trudno$ci wyzej wymienione usuwa sposéb we-
dlug wynalazku. Pozwala on na otrzymanie drob-
nokrystalicznego sproszkowanego tellurku kadmu
o duzej czysto$ci i skladzie iloSciowym bardzo’
zblizonym do teoretycznego. Sposéb ten polega na
redukeji tellurynu kadmu wodorem w tempera-
turze zawartej w przedziale 550—650°C,

W celu uzyskania, tellurynu kadmu, sproszkowa-
ny tellur utlenia sie do dwutlenku telluru (TeO;)
dzialaniem kwasu azotowego o stezeniu okolo 40%.
Poniewaz zanieczyszczenia zawarte w tellurze po-
zostaja w roztworze a nie przechodza do tworza-
cego sie dwutlenku telluru, mozna stosowac¢ tellur
nieoczyszczony, co jest zaleta sposobu.

Otrzymany osad dwutlenku telluru odsgcza sie,
przemywa i suszy, a nastepnie rozpuszcza sig
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w roztworze wodorotlenku potasu lub sodu, w wy-
niku czego otrzymuje sie roztwor tellurynu potasu
lub sodu. Z otrzymanego w ten sposéb roztworu
tellurynu sodu lub potasu przez wkraplanie roz-
tworu soli kadmu, strgca sie telluryn kadmu, kté-

ry w postaci osadu opada na dno naczynia. S6l’

kadmu przed wkropleniem nalezy oczyS$ci¢ z me-
tali ciezkich jednym ze znanych sposob6w stoso-
wanych na przykiad w technologii otrzymywania

-~ ‘«. Pblproduktéw do celéw syntezy luminoforow.

: ‘Osad tellurynu kac_imu' odsgcza sie, przemywa,
suszy a nastepnie przesiewa sie przez gestg gaze.

Uzyskany w ten spos6b sproszkowany telluryn
kadmu poddaje sie redukcji gazem redukujacym
w podwyzszonej temperaturze. Przy uzyciu do re-
dukcji wodoru najlepsze rezultaty uzyskuje sie
w przedziale temperatur 550—650°C.

Otrzymany w wyniku redukcji tellurek kadmu
daje sie tatwo rozgniata¢ i przesiewaé przez gaze
o drobnych oczkach.: Otrzymany produkt jest
szczegblnie przydatny do wytwarzania fotooporni-
k6w czulych na podczerwien.

Przykiad. Do naczynia zawierajgcego 500 gra-
‘mOéw sproszkowanego telluru wlewa sie 7,5 litra
kwasu azotowego o stezeniu 40%. Zawarto§é na-
ezynia podgrzewa sie i jednoczesnie miesza, wsku-
tek czego tellur utlenia sie do dwutlenku telluru,
ktéry tworzy bialy osad na dnie naczynia. Po za-
"konczeniu reakcji utleniania zawarto§é mnaczynia
studzi sie i rozeciencza zimng woda destylowans.
Osad dwutlenku telluru TeO, odsacza sie, prze-
mywa sie woda destylowang i suszy w tempera-
_turze 150°C., Otrzymany w ten spos6b dwutlenek
telluru rozpuszcza sie na gorgco w dwumolarnym
roztworze wodorotlenku potasu w proporcji: na
100 graméw dwutlenku telluru 625 mililitréw roz-
tworu wodorotlenku potasu. Otrzymuje sie w ten
spos6b jednomolarny roztwor tellurynu potasu. Do
tego roztworu wkrapla sie w toku miészania réw-
howazng ilo§é¢ jednomolarnego roztworu siarczanu
kadmu CdSOjs, uprzednio -oczysiczonego od metali
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cigzkich. Wytraca sie osad tellurynu kadmu, kté-
ry odsgcza sig i przemywa goraca wodg destylowang
w celu usuniecia joné6w SO4—2 Przemyty osad su-
szy sie w temperaturze 150°C, rozciera si¢ na pro-
szek i przesiewa przez gaze o wymiarach oczek
100 X 100 mikronéw. )

Otrzymany w ten spos6éb telluryn kadmu pod-

>_ daje sie redukcji w porcjach po 100 graméw. Kaz-

da porcje umieszcza si¢ w rurze kwarcowej o wy-
miarach: okolo 50 X 500 milimetréw i wsuwa sie
do pieca rurowego ogrzanego do tempertury 600°C.
Przez piec przepuszcza sie azot w ciggu 10 minut
z predko$cia przeplywu okolo 2 litry azotu na
minute. Zamyka sie doplyw azotu i przepuszcza
sie wod6ér w ciggu 30 minut z predkoscig prze-
plywu okolo"2 litry wodoru na minute. Zamyka
sie doplyw wodoru, wylacza piec i przepuszcza
sie ponownie azot w ciggu 10 minut z szybkoScig
przeptywu okolo 2 litry azotu na minute. Zamy-
ka sie doplyw azotu i .wyjmuje sie z pieca rure
z otrzymanym tellurkiem kadmu, ktoéry przesiewa
sie przez gaze o wymiarach oczek 100 X 100 mi-
kronéw.

Srednia wydajno$§é procesu otrzymywania tellur-
ku kadmu wynosi okoto 50%.

Zastrzezenia patentowe -

.1. Sposéb wytwarzania tellurku kadmu w postaci
drobnokrystalicznego proszku o wysokiej czy-
stoci, zwlaszcza do produkcji elementéw p6t-
przewodnikowych czutych na promieniowanie

podczerwone, znamienny tym, zZe - telluryn
kadmu redukuje sie wodorem w temperaturze
550—650°C. - ,

2. Sposéb wedtug zastrz. 1 znamienny tym, Ze re-
dukcji poddaje sie telluryn kadmu uzyskiwany
przez utlenianie telluru kwasem azotowym do
dwutlenku telluru i przez nastepne przeprowa-
dzenie tego zwigzku znanym sposobem w. sél
kadmowa.
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